DOLGULU KOLONLARIN TASARIMI BASMAKLARI

1- Dolgqu tiirii (Raschig ve Pall halkalari, Berl ve Intalox eyerleri vb.), dolgu

boyutu ve dolgu malzemesi se¢cimi

D, m (ft) Dy, mm (in)
<0.3(1) <25 (1)
0.3-0.9 (1-3) 25-38 (1-1.5)
>0.9 (3) 50-75 (2-3)

Malzeme:- seramik
- plastik
- celik




2- Limit ve optimum L’/V’ oraninin belirlenmesi

Dolgulu kolonlarda belirli bir dolgu boyutu ve tipi ile sivi akis
hizina karsilik gaz akis hizinin bir ust limiti vardir (Tasma hizi)

Y1

Y2

alt

gercek sivi akis hizi igin isletme c¢izgisi

Egim=LIV minimum sivi akis hizi igin isletme c¢izgisi
— * denge egrisi
USt Eglm:(L V)min .
(V4 Y,) bellidir
(y,) tasarimci tarafindan belirlenir
(x,) bellidir
L, seqilir
X5 Xy x1(max)

o L buyukse kolon capi buyir, ¢oziicul geri kazanimi da masrafh
e L kuicukse kolon boyu dolayisiyla maliyet artar
e Optimum L/V orani 1.5 (L/V),,;, degeridir



3~ Film ve tiim kiitle aktarim katsayilari

* Deneysel olarak fazlar arasindaki kesit alaninin (film katsayilarinin da)
belirlenmesi zordur.

dA=a.S.dz

k’yva=kg mol/s.m3dolgu. mol kesri GAZ SIVI

K’ a=kg mol/s.m3dolgu. mol kesri ﬁ

k’.a=kg mol/s.m3dolgu. mol kesri

K’.a=kg mol/s.m3dolgu. mol kesri

k,a=kgsa.P

X

Durgun B de A'nin

ka=k,a.C,. yayinmasi



4- Dolgu yiiksekliginin/ kolon yiiksekliginin bulunmasi

dz veya .

Vry L,x

vll y1 L1! X1




Gaz fazda absorplanmak istenen A icin KKD

(V y )'Z T (V y )‘Z+AZ o ra‘AAZ — O &wfilin/.‘.\Dolgu

malzemesi

d(V. | ]
( d y ) r .aA — O (SUrSI?IiZfaz)
Z
. V' ara yuzey alan
V'=V(l-y)=V=—n [|q-_2arayuzeyaam
1-y Birim kolon hacmi
e mol A
Y : ara yuzey alani.zaman
V.y =V =V'Y
y 1y
ra=~kya(y— vyi) V':toplaminert huz, Y :inert kesri

r: Na



d dy
— — y _V(—
y ) Vl
y) —V|d(ﬂ
d(V.

1-y
)2
1-y ;
Y1 >
2 Yi)
| yz V/A(l—y)(y _
sz:j_ kya dx X4
ZT:Q | - (X; —X)
] T_II(a (1-x)
dz = X
il

Y2 dy
V/IA
Yo dy
VI/IA

")
-y
T Kya J‘(y
“-(y—Yi)

1 k,a

Y1
Y1




TRANSFER BIRIMLERI (HTU ve NTU),
Derisik Karisimlarda
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TRANSFER BIRIMLERI (devam)

Gaz karisiminin A'ya gore mol kesri % 10'dan kiicukse (seyreltik) integral

icindeki terimler kolonun alti ve iistii icin hesaplanan ortalama degerleri
seklinde disar cikar
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Coulburn Yaklasimi

Denge ve isletme egrileri dogru seklinde (seyreltik cozelti durumu) ise
ve ¢oziicu ¢coziinen madde icermiyorsa Transfer birimleri sayisi;

Ny = = in| [ 1- 1S | Y1 MO
1_(me/Lm) L I—m y2 I—m

Bu esitlik grafiksel olarak da Sinnot, Sekil 11.40'da veriimektedir.

Apsis: y,/y,
Ordinat : Ng¢
Parametre: mG, /L,

Coulburn yaklasimina gore
Optimum mG, /L, orani 0.7-0.8 olmali
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